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内容概要

位错理论起源于用弹性体中位错的行为来解释晶体的范性性质，尔后发展成为晶体缺陷理论的一个重
要独立部分。现代位错理论已是金属力学性质微观理论的基础，位错与固体各种结构敏感的物理性质
都有相当的联系，在理论上也取得了若干新进展。本书内容是位错理论的基础，分两卷出版，本书是
第二卷， 主要论述位错与点缺陷的相互作用，位错的攀移与滑移，晶界、相界的位错模型，位错与裂
纹，位错与马氏体相变，向错理论基础以及新近发展起来的准晶体中的位错理论。书末还附有两个附
录，即位错塞积群和平面弹性理论提要。
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